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摘要(译)

本发明提供像素驱动电路、放电方法、数据写入方法及驱动显示方法，
其中一种像素驱动电路包括扫描线、数据线、用于连接电源极的电源
线、用于连接接地极的接地线以及有机发光二极管器件，并且还包括：
电容充电场效应晶体管、数据信号场效应晶体管、发光驱动场效应晶体
管和数据存储电容。本发明使用三个薄膜晶体管和一个电容即3T1C结
构，有利于减少电源负载、降低功耗。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9a5c4356-b0fb-4a8d-9f7b-0025335743bb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044174544/publication/CN102110407A?q=CN102110407A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102110407A

